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摘要(译)

一种提升液晶显示面板阵列基板穿透率的制作方法，包括如下步骤，首
先提供一基板，依次形成栅极、栅极绝缘层、半导体层、第一透明电
极、源极和漏极于该基板上，再形成第一钝化层覆盖该源极、漏极、半
导体层和该栅极绝缘层，接着再形成第二钝化层覆盖第一钝化层，最后
再形成第二透明电极于该第二钝化层上，其中第一钝化层的沉积功率小
于5500瓦，第二钝化层的沉积功率大于5000瓦。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/792f8ed6-d73f-4956-a9a2-e3ceae6d8fd6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046481508/publication/CN102593050B?q=CN102593050B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102593050B

